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(54) TRANZITO MÀNG MỎNG OXIT, PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TRANZITO 
MÀNG MỎNG OXIT VÀ TẤM NỀN HIỂN THỊ

(57)  Sáng chế đề cập đến tranzito màng mỏng (Thin Film Transistor - TFT) oxit, phương 
pháp sản xuất tranzito này, tấm nền hiển thị và thiết bị hiển thị, trong đó bán dẫn oxit kết 
tinh được tạo ra trên lớp cách ly kim loại mà bao gồm kim loại, bằng quy trình lắng đọng 
hơi hoá học kim loại và chất hữu cơ (Metal Organic Chemical Vapor Deposition - 
MOCVD). TFT oxit này bao gồm lớp cách ly kim loại có chứa kim loại, bán dẫn oxit kết 
tinh kề với lớp cách ly kim loại này, cổng có chứa kim loại, lớp cách ly cổng giữa bán dẫn 
oxit kết tinh và cổng này, bộ dẫn thứ nhất ở một đầu của bán dẫn oxit kết tinh, và bộ dẫn 
thứ hai ở đầu khác của bán dẫn oxit kết tinh này.
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